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Аннотация  
Рассмотрены термодинамически возможные превращения (потенциалопределяющие реакции), 

протекающие в системе GaN–H2O (рН) при комнатной температуре. Рассчитаны величины их кажу-

щихся равновесных потенциалов  и построена диаграмма  – рН. Обсужден возможный механизм 
формирования и состав поверхности в связи с величинами электродного потенциала и pH жидкой 
среды. Эти данные необходимы для понимания механизма растворения (разрушения) полупроводника 
в связи с условиями его обработки и выбора последних для целенаправленного формирования 
поверхности в условиях жидкостного химического и электрохимического травления.  


